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or license DESCRIZIONE | DESCRIPTION

This patent describes a new approach for the design and implementation of tunable, low noise,
high quality factor active inductor suitable for relatively high signal power handling applications
at RF and microwave. The active inductor simulates the behavior of an inductance by means of|
resistors and transistors, with very low losses, even for high power. The low noise property makes
it the ideal candidate for the realization of medium power RF and microwaveapplications such as
filters, oscillators and VCOs.

Questo brevetto descrive un nuovo approccio per la progettazione di induttori attivi sintonizzabi-
li, a basso rumore, con alto fattore di merito. L'induttore attivo simula il comportamento di una
induttanza tramite resistenze e trastor, con perdite bassissime, anche per potenze relativamente
elevate. La proprieta di basso rumore lo rende il candidato ideale per la realizzazione di applica-
zioni di media potenza ad RF e microonde quali filtri, oscillatori e VCO.
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